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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶素子と、発光素子と、トランジスタと、を有し、
　前記トランジスタは、前記液晶素子と、前記発光素子との間に設けられ、
　前記液晶素子は、
　第１の電極と、第２の電極と、液晶層と、を有し、
　前記発光素子は、
　第３の電極と、第４の電極と、有機層と、を有し、
　前記第１の電極および前記第２の電極は、可視光を透過する領域を有し、
　前記第３の電極または前記第４の電極の一方は、可視光を反射する領域を有し、
　前記発光素子から射出される光は、前記液晶素子を通過して外部に取り出され、
　前記第３の電極または前記第４の電極の一方は、
　前記液晶素子を通過して入射した外光を反射し、
　前記トランジスタはボトムゲート型である表示装置。
【請求項２】
　表示領域と、周辺回路領域と、を有し、
　前記表示領域は、第１のトランジスタと、液晶素子と、発光素子と、を有し、
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　前記周辺回路領域は、第２のトランジスタを有し、
　前記液晶素子と前記発光素子は、
　前記第１のトランジスタを介して互いに重なる領域を有し、
　前記第１のトランジスタが有する、ゲート電極、ソース電極、およびドレイン電極の少
なくとも一は、可視光を透過する領域を有し、
　前記第２のトランジスタが有する、ゲート電極、ソース電極、およびドレイン電極は、
可視光を遮光する領域を有し、
　前記第１のトランジスタおよび前記第２のトランジスタのいずれか一方または双方は、
ボトムゲート型である表示装置。
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摘要(译)

要解决的问题：提供具有良好可见性的显示设备。 具有透光性的区域被
设置在像素电路中包括的晶体管，电容器元件和布线中的至少一个中。
液晶元件和发光元件被设置为经由像素电路彼此重叠。发光元件的发光
穿过像素电路和液晶元件并被发射到外部。外部入射光通过液晶元件的
光通过像素电路传输，它是由所述发光元件的反射电极反射已经，通过
像素电路和液晶元件发射到外部一次。晶体管优选为底栅型晶体管。
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